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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Ha conseguito la laurea in Fisica nel 1987 presso |’Universita di Torino. Ha lavorato come consulente
nel campo della computer graphics e nel multimedia con IBM ed Apple Italia. Ha iniziato la sua
attivita scientifica nel 1989 presso il dipartimento di Acustica dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale
"Galileo Ferraris", con una borsa di studio sulla riflettanza fototermica modulata per lo studio dei
fenomeni di trasporto nei semiconduttori. Nel 1994 ha ottenuto la posizione permanente di
ricercatore presso lo stesso istituto.

CARRIERA ACCADEMICA

2001-2016 Primo Tecnologo, Divisione Nanoscienze e Materiali, Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (ex- Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris”)

1994-2001 Ricercatore, U.O. Acustica, Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris”

1989-1994 Borsa di addestramento alla ricerca, Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo
Ferraris”

INCARICHI ACCADEMICI

2006-2016 Professore a contratto presso UPO, Laboratorio di Scienza dei Materiali

2001-2006 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris”

INCARICHI SCIENTIFICI



2009-2016 Fondatore e Responsabile di Nanofacility Piemonte INRiM, laboratorio di
nanofabbricazione per fasci ionici ed elettronici finanziato dalla Compagnia di
San Paolo
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TEMI CORRENTI DI RICERCA

Dal 1998 al 2007 si occupa di drogaggio molecolare di nanostrutture in silicio scoprendo e
dimostrando il chemisorbimento del Diossido di Azoto (NO3) su nanostrutture di silicio altamente
drogate ottenute per attacco elettrochimico. Oltre a chiarire gli effetti di interazione tra NO; e NHs
e silicio poroso, e la riattivazione delle impurezze droganti in presenza di tali gas, contribuisce allo
sviluppo di un sensore di diossido d’azoto compatibile con tecnologia C-MOS operante a
temperatura ambiente e sensibile a concentrazioni di tale gas di decine di ppb (parti per miliardo)
ben al di sotto della soglia di attenzione e allarme della legislazione europea e nazionale.

Dal 2009 al 2016 allestisce il Laboratorio “Nanofacility Piemonte INRiM”, che sotto la sua
responsabilita si occupa di nanofabbricazione, nanomanipolazione e preparativa TEM. Le attivita del
laboratorio producono oltre 60 pubblicazioni internazionali in 5 anni e alcuni milioni di Euro in
termini di partecipazioni a progetti Europei e nazionali.

Dal 2007 al 2016 si occupa di nanofabbricazione per self-assembly, sia mediante singoli nano-oggetti
guali nanosfere di polistirene, che mediante copolimeri a blocchi. Tra le applicazioni di tale attivita
€ possibile citare un nuovo standard di lunghezze laterali alla nanoscala, substrati SERS per la
spettroscopia Raman, anodi nanostrutturati per batterie a stato solido e nanomembrane per la
filtrazione.



PROGETTI FINANZIATI IN CORSO

BANDO TITOLO DEL PROGETTO
EMRP 2013 call “SI Broader SIB61 “CRYSTAL”: Il progetto si propone di sviluppare nuovi
scope” standard dimensionali per le altezze di gradino e per le

lunghezze laterali alla nanoscala mediante approcci innovativi
basati sulle costanti reticolari dei materiali, sul self-assembly e
sul DNA origami.

EMPIR 2014 call “Industry” 14INDO1 “3DMetChemIT”, il progetto sviluppa I'analisi tridimensional

superfici controllate e materiali eterogenei mediante tecniche SIMS e X
sviluppo di modelli di riferimento alla micro e alla nanoscala.

EMPIR 2015 call “Health” 15HLTO1 “METVBADBUGS”, il progetto propone lo studio delle

resistenze agli antibiotici di batteri e biofilm.

Compagnia di San Paolo 2015 | Il progetto prevede I'acquisizione e installazione di apparecchiature

dedicate alla fabbricazione e caratterizzazione nel campo della
nanofotonica a base di silicio e materiali polimerici.
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